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Ifd, Stek.~ Benennung Sachnummer ' Bemerkung
Nr.: _.zahl _ I ' L e
"M . 1 Leiterplatte |
2 2 Steckerleiste 304-58 TGl 29331/03 XS@1,X8@2
3 1 Buchsenleiste 402-26 TGL 29331/04 ¥B@3
4 6 Hohlniet A2,5x0,25 x 15
TGL 0~7340
. Stgal Ni 6C
5| 6 U-Scheibe 2,7 - TIGL 17774
A Stgal Ni 6C 4
6 83 WickelanschluB 0,5 x 0,5 Form ™M g1, Xwez, Xwas,
TGL 28566/01 XWah,XWgs, XW%
YW@, XWYB, XWdo,
Xi1g X011 X2,
X013, XWA4 XHA5,
W16, X417, XW18
7 2 Schaltkreis UB 855 D TGL 35837 D@9, D12
8 4 Schaltkreis V 4042 D TGL 38999 D@8, D1¢,D11,D13
9 1 Schaltkreis DS 8286 TGL 42822 Dg1
10 3 Schaltkreis DS 8285 TGL 39866 D@3, D@k, DES
1M 1 Schaltkreis DL 000 D TGL 39865 | D@7
12 1 Schaltkreis DL 004 D TGL 39865 Dg2
13 1 Schaltkreis DL 008 D TGL 39865 D@6
Wi Schaltkreis B5B9 N TGL 42934 | Nt :
15| 4 Schaltkreis C 565D TGL 43159 | N@3,Ngh Ng5,Ng6
16| 4 Schaltkreis C 5650 D TGL 43159 | Ng3,Ngh Ng5,Ng6 -
17 4 Schaltkreis C 5658 D TGL 43159 N@3,Ngl , Ng5 , Ngi6
18 1 Schaltkreis B 080D TGL 39490 N@2 __
19 b Schaltlreis B 082D TGL 39490 N@7,Ng8,Ng9,N1¢
20 4 Transistor SMY 50  TGL 26432 VTP, VTIP3, Vg5,
_ VTg7 |
21 4 Transistor SP 118  TGL 39001 | VT@2,VT@h, VTﬁs
v VTg8 - N
22 1 ' 'Widerst.-netzwerk 36-04 TGL 29950/01 % pygy -
' . 31-14/3,0/10 (8910 Ohm) »
23 1 verénderbarer 1 kOhm 20% TGL 27423
: ‘Schichtwiderstand 513.610 R{Zf6 . o
24 4 verénderbarer - 47 ¥Ohm 20% TGL 27423 R@1,R@7,R12,R17
Schichtwiderstand 513,610 .
25 4 verinderbarer 4,7 kOhm 20% TGL 27423 Rg2,RE8,R13,R18 -
: Schichtwiderstand 513 610 ,

b




Lfgd. Stck.'-— Benennung Sachnummer Bemerkung
Nr,:| =zahl S I ' _ _
26 b verénderbarer 220 Ohm 20% TGL 27423| R@5,Rg9,R16,R21
. Schichtwiderstand 513.610 ° o
27 4 verénderbarer 470 Ohm 20% TGL 27423 R¢3,R19,R14,Re@
Schichtwiderstand 513.610 . .
28 b verdnderbarer 100 Ohm 20% TGL 27423| R@4,R11,R15,R19 |
Schichtwiderstand 513.610
29 1 Schichtwiderstand 68 kOhm 10% TGL 36521 R35
- 23.207 TK 200
30 T Schichtwiderstand | 8,2 kOhm 10% TGL 36521 | R34
23,207 TK 200
31 2 Schichtwiderstand | 680 Ohm 10% TGL 36521 R32,R33
23.207 TK 200 ‘ -
3|k Schichtwiderstand | 100 Ohm 10% TGL 36521| R29,R3¢,R36,R39
, 23.207 o
33 b Schichtwiderstand | - 51 kQhm 10% TGL 36521 R28,R31,R37,R40 -
23,207 TK 200 : bei C565D,056500 -
34 4 Schichtwiderstand ol kOnm 10% TGL 36521 | Re8,R31,R37,R40 -
23.207 TK 200 bei CH658D
35 lt Schichtwiderstand . | 2,4 kOhm 10% TGL 36521|  R41,RG4,R69,R85
' 23,207 TK 200 -
36 L Schichtwiderstand 90 kOhm 0,1%TGL 14133 R46,R55,R76,R89
| : o 11,310 TK 25 o
37 l Schichtwiderstand | 360 kOhm 0,5%TGL 14133| R47,R56,R75,R90
11.511 TK 50
38 L Schichtwiderstand 24 kOhm 0,1%TGL 14133|  R42,R65,R70,RE4
: ' : 11.310 TX 15 -
39 It Schichtwiderstand 18 kOhm 0,1%IGL 14133| R48,R57,R77,R91
40 | 12 .- Schichtwiderstand 36 1Ohm- 0,1%0GL 14133|  R44,R49,R54,RB8
11.310 TK 15 R61,R63,R73,R78
R81,R88,R92,R95
4 Iy Schiohtwiderstand | 470 Ohm 10%TGL 36521 R43,R65,R71,R83
23,207 Tk 200 s
b2 4 Schichtwiderstand | 2,4 MOhm 5% TGL 8728 R45,R68,R74,R96
25.412 _ : a
43 4 Schichtwiderstand 1,0 kOhm 10%TGL 8728 R52,R67,R72,RB6
~ 25,311 |
ha |4 Schichtwiderstand | 820 Ohm 2% TGL 14133 |  R51,R6@,R8H, R4
11.310 TK 50 _ .
45 4 Schichtwiderstand | 200 Ohm 1% TGL 14133 R5@,R59,R79,R93
g 11.310 T 15 : -
46 | 4 Schichtwiderstand | 470 Ohm 1% TGL 14133 R53,R62,R82,RE7
11.310 TX 15 . -
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Lfd, |Stek.- Benennung Sachnummer ' Bemerkuﬁg
Neotdzahl e
47 1 Schichtwiderstand 4,7 XOhm 10% TGL 36521 | R38
23.207 TK 200 .
48 3 Elyt-Kondensator 47 wF 47-16 TGL 38928 | C@1,CQ3,005
49 | 11 Scheibenkondensator | 22 nI EDVU-Z-2250-63 | C@R2,Ca4,C06
: TGL 35781 | C@¥7,C@8,CE9
¢1@,C12,C13
15,016
50 4 Scheibenlkondensator | 12 pF TGL 35781 | 011,014,C17
- : C18
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NB 24 R4 NH
NB B3 2% ‘ NB
NGB o oen R NB
NB 21 ey N3
NR 20 R0 NB
NE 19 19 NB
NB 18 18 NEB
NB 17 17 NH
NB 16 1é NB
NB 1% 1% . NB
NB : 14 14 N8
NB 13 1 NB
NB 12 12 NB
NB 11 11 NB
NB 10 10 N
NB 09 0% : NP
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MESSRE ITHEN : A S

CSAS D (18 BIT 9

’ /v Qs S MA 020 MA 4, .20 MA
oIsle} 0,0 0,0 0,0 4,0 '
100 0,625 0,513 1y 25 4,9
200 1,25 0, 62 23 5,99

S Tele) 1,a7w 0,938 5,8 by
400 a,w L,”” 5,0 990
B0 F,12 1,567 by 25 9,0
GO0 J,;Q 1,&75 - 7,5 10,@
700 4375 2,188 8,75 S 11,40
200 . %, 0 2,5 10,0 12,0
FOO 4 ) bi2% 2,813 11,25 13,0
ADD ‘ma N Bk 2,5 14,0
BOo by 875 B, 438 13,75 15,0
wlaly 7qﬁ 7 15,1 1éyl
Do 8,128 4,067 1,3 17,0
EQO 8,75 an7M _ 17,5 18,0
FOo Q,E7E 4,688 18,75 19,0
FFF 9,99 ! 20,0 TR0, 0

C S&50 D ¢ 10 BIT 9

(RFAY i Qo8 MA 0. .30 MA 4, . 20 MA
000 g0 0,0 Q0,0 4,0
Q80 1,25 0,&% 2,81 5,599
100 SR, 1,8 -Te! 8,01
80 g37u 1,88 7SR 9,9%
200 ] R, 10,0 . 11,98
2HO @,Mu Ty 1w 12,5 ' 14,0
OO Y 3,75 1551 1, O
THO 8,7% 4,38 1745 18,06
IFF 7,99 5,0 RO, 0 D00

L Heme D (& BIT )

L/ Qe MA Oy, 20 MA 4w 20 MA
s]e} Qy0 0,0 0,0 _ 4,0Q
10 Oy &5 C0,E3 1,2 4,9
20 1?M5 O, @é 2,5 5,99
&G 1,88 ﬁugﬂ - 7 by Fé
40 2,5 11bu 5,0 8,0
50 - 63, 1% 145 b2 : F,0
&0 3,75 1,&7 745 10,0
LT 4458 253 8,75 11,
80 5,0 245 10,0 12,0
0 Byl 2,8 11,3 13,
A by 25 T, 12,5 - 14,2
BO by 88 4T L3, 1%, 1
Lo 74 5 3,78 S 15,0 1h, 2
Do 8,13 4,06 16473 17,2
ED 8,75 4,37 17,5 _ 18,2 .
Fo 9,375 4,7 18,8 19,1 '
FF Dy 50 20,0 20,0
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